Volitransistor-Batterieempfanger

TRV 100-portable

Uberlagerungsempfanger fiir Mittelwellen @ 8 Transistoren
und 1 Germaniumdiode @ 8 abgestimmte Kreise @ 3 fach-
Drucktastenschalter @ Ferritantenne und Aufjenantennen-
anschlufy @ Stromquelle : 2 Taschenlampenbatterien 4,5 Volt,
Normaltype BD 4,5 '




HINWEISE FUR DEN ABGLEICH

Alle MeBwerte gelten fiir 2x 4 Volt Batteriespannung (2 Akkus mit je 4 V)
und Taste ,HELL" gedriickt.

Vorgang 1.)

Vorgang 2.)

Vorgang 3.)

Einstellung der Differenz-Spannung.

Bei ganz ausgedrehtem Drehkondensator (ohne Eingangssignal)
ist mit Einstellregler R8 (am Drehkondensator angeschraubt)
die an der Diode liegende Differenzspannung von 2,5V einzu-
stellen. Als MeBpunkte sind dafiir Punkt A und B laut Schema
am besten geeignet: A = kalter AnschluB ZF | primar, B = kalter
AnschluB ZFIl primar. A hat —2,5V gegeniiber B. MeBinstru-
ment: Voltmeter mindestens 10000 £/V oder Réhrenvoltmeter.

Zufolge der verschiedenen Innenwiderstinde der verwendeten
Priifsender ist die GréBe des ZF-Eingangssignals bei einem
einwandfrei funktfionierenden TRV -100 wie folgt zu ermitteln:
a) Drehkondensator ganz ausgedreht

b) Lautstérkeregler voll aufgedreht

c) ,Hell'"" Taste gedriickt

d) ZF = 459 kHz (ZF — 468 kHz fir Geridte zum Emplang des
Senders Laibach, besonders gekennzeichnet durch Stempel am
ZF-Trafo).

Einspeisen am Eingangsdrehko oder an C3 = linke Befestigungs-
lasche fiir Abdeckkarton. Das eingestellte ZF-Signal ist soweit
zu reduzieren, bis das am Ausgang, parallel zum Lautsprecher,
angeschlossene Outputmeter 1,1V anzeigt (1,1 V am 242 Laut-
sprecher = 50 mW). Dieser Wert ist festzuhalten und fiir die
weiteren Abstimmarbeiten als Grundlage zu verwenden. Als
Anhalispunkt seien die Werte fir einen 52-Generatorausgang
(ohne Kunstantenne) angegeben. Fir 50 mW-Output (= 1,1V am
244 Lzutsprecher) am Eingangsdrehko:

1211V - ZF, oder an C3 (Lasche): 2 1V - ZFbei Geraten abNr. 30001
251V - ZF, oder an C3 (Lasche): 5 1V - ZFbei Geraten ab Nr, 30000.

ZF-Abgleich :

ANORDNUNG DER ZF-FILTER

(Chassis von unten gesehen!)
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Vorgang 4.)

Abgleich bei ZF lll sekundér beginnen, und der Reihe nach bis
ZF| primar forisetzen. Es wird jeder ZF-Kreis auf Output-
Maximum abgestimmt. Wenn der nach Vorgang 2) ermittelte
Wert eingespeist wird und das Outputmeter mehr als 1,1V an-
zeigt, ist der Koppel-Trimmer C20 (auf dem Chassis oberhalb
des Lautsprechers) auszudrehen. Bei zu geringen Werten (unter
1,1V) ist dieser Trimmer auf gréBere Kapazitit einzudrehen,
wobei bei jeder Trimmer-Anderung ein neuer ZF-Abgleich er-
folgen muB (besonders der Sekundirkreis der ZFIl muB
nachgeglichen werden). Dieser Vorgang ist ein zweltes Mal
zu wiederholen, bis jeder ZF-Kreis auf Maximum abgestimmt
ist und der Wert von 1,1V Output weder iiber- noch unter-
schritten wird.

Beim Abgleich des Filters ZF lll ist noch besonders zu beachten,
daB zu Beginn des Abgleichs der Primérkreis weiter eingedreht
wird als notwendig, und erst nach Maximum-Abgleich des
Sekundirkreises ebenfalls auf Maximum abgeglichen wird.

Der Abgleich von Eingang und Oszillator erfolgt sinngemiB
wie bei Réhren-Empfingern mit Ferrit-Antenne.

TRANSISTOR- und DIODEN-Vergleichstabelle fiir TRV 100

1. Bei Einbau eines neuen Mischtransistors ist zu beachten, daB die Oszillator-
Amplitude, mit Réhrenvoltmeter am Oszillatorkreis gemessen 1,5 bis 2V
betragen soll. Wenn die Oszillator-Amplitude zu groB ist, muB R4 gegen
einen niederohmigeren Widerstand (siehe Schaltplan) ausgetauscht werden.

2. Bei Austausch eines HF-Transistors muB auf jeden Fall der Apparat neu

HINWEISE FOR SCHALTUNG

abgeglichen werden.

3. Bei Austausch des End-Transistorpaares sind die Widerstande R27 und Ra29
so auszuwihlen, daB der Ruhestrom der Endtransistoren (Kollektorstrom,
ohne Signal gemessen) bei ca. 21°C Raumtemperatur und 2x 4 Volt-

Batteriespannung zwischen 3 und 6 mA liegt

und interne l'arbl:enTelchnung der einzelnen Stufen.
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Stiickliste zu Ingelen TRV 100 portable

Kondensatoren
bis Geridte Nr. 30.000

Bezaichnung Ausflihrung Wert Ingelen Type

C 1 Drehko

C 2 Keramik 30 pF DTTe 320
C 3 Keramik 25 V 30.000 pF CCA 316
C 4 Keramik 25 V 10.000 pF CCA 312
C 5 Drehko

C 6 Keramik 30 pF DTTe 320
cC 7 Keramik 200 pF

C 8 Keramik 110 pF

CcC 9 Keramik 10.000 pF CCA 312
C 10 Elko 125 V 100 MF

cn Keramik 35-75 pF CCS 36
C 12 Styroflex + 109/,/125 V 1.500 pF

C 13 Elko 12 V 50 MF

C 14 Keramik 25 V 10.000 pF CCA 312
C15 Elko 6 V 8 MF

C 16 Keramik 25 V { > e EIE} CCE 316
C 17 Keramik 200 pF

C 18 Keramik 110 pF

C 19 Keramik 2-3pF +0.25pF CCT 312
C 2 Keramik 45 pF KTR 2
c Keramik 200 pF

CcC2 Keramik 110 pF

C 23 Keramik 40-90 pF CCS 316
cu Keramik 25 V { _so08 EF}  ccE 316
C 25 Keramik 25 V 10.000 pF CCA 312
C 26 Keramik 25 V 30.000 pF CCA 316
Cc 27 Elke 125 V 100 MF

C 28 Keramik 25 V 0,1 MF CCE 335
C 2 Keramik 25 V 0,1 MF CCE 335
C 30 ~ Elko 125 V 1 MF-1,6 MF

CcC3 Keramik 25 V 0,1 MF CCE 335
C 32 Elko 125 V 50 MF

C 33 Keramik + 109, { __2;:%::;} cCL 316
C 34 Elko 125 V 500 MF

Erginzungen zum geldinderten NF-Teil ab Gerst Nr. 30.001

Kondensatoren

Bezeichnung Wert Belastung Ingelen Type
C 28 Elko 125 V 1,6 MF

C 29 Elke 6 V 8 MF

C 30 Elko 12,5 V 1 MF-1,6 MF

¢ B Keramik 25 V 0,1 MF CCE 335
C 32 Elko 12,5 V 50 MF

C33 Keramik 7 nF—20 nF CCL 316
C 34 Elko 125 V 500 MF

C 35 Keramik 25V 22 nF CCE 312
C 3 Keramik 25 V 0,1 MF CCE 335



Stiickliste zu Ingelen TRV 100 portable
Widerstinde
bis Gerite Nr. 30.000

Bezelchnung Wert Belastung Ingelen Type
R 1 47 kQ 0,15 W SWs 015
R 2 18 kQ 0,15 W SWs 015
R 3 3,9 k2 0,15 W SWs 015
R 4 3,9 ki2—10 kQ 0,15 W SWs 015
R 5 2,7 k2 0,15 W SWs 015
R 6 2,7 kQ 0,15 W SWs 015
R 7 10 k&2 0,15 W SWs 015
R 8 5 k2—10 k2 lin. Einstellregler WT

R 9 560 kQ 0.15 W SWs 015
R 10 8,2 kQ 0,15 W SWs 015
R 11 47 k2 (82 k) 015 W SWs 015
R 12 10 kQ 0,15 W SWs 015
R 13 2,7 kQ (1 kQ) 0,15 W SWs 015
R 14 39 kL 0,15 W SWs 015
R 15 820 Q 0,15 W SWs 015
R 16 10 kQ 0,15 W SWs 015
R 17 2,7 kQ 0,15 W SWs 015
R 18 50 kQ N-Pot. r. log.

R 19 4,7 kQ 0,15 W SWs 015
R 20 220 kQ2 0,15 W SWs 015
R21 18 kQ 015 W SWs 015
R 22 47 kQ 0,15 W SWs 015
R 23 68 kQ 0,15 W SWs 015
R 24 18 kQ 0;15 W SWs 015
R 25 680 O 0,15 W SWs 015
R 26 2,5 k2 4 59/, 0,15 W SWs 015
R 27 100-200 Q F 5%/, 0,15 W SWs 015
R 28 2,5 kQ £ 5%, 0,15 W SWs 015
R 29 100-200 Q + 5%, 0,15 W SWs 015
R 30 1209 F 5%, 015 W SWs 015

Erginzungen zum geinderfen NF-Teil ab Gerit Nr. 30.001
Widerstinde

Bezeichnung Wert Belastung Ingelen Type
R 18 50 kQ N-pot. r. log. 80054/2a
R 19 entfallt

R 20 220 k2 0,15 W SWs 015
RN 6,8k 18k 015 W SWs 015
R 22 120 k2 0,15 W SWs 015
R23 68 k&2 015 W SWs 015
R 24 18 k&2 0,15 W SWs 015
R 25 680 L 0,15 W SWs 015
R 26 2,5 kL2 0,15 W SWs 015
R 27 100—-200 Q 0,15 W SWs 015
R 28 2,5 kQ 015 W SWs 015
R 29 100-200 @ 0,15 W SWs 015



Schaliplan zu INGELEN-Volltransistor-portable TRV 100
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